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Telefunken

Transistor BSS43

Datasheet

BSS 42 - BSS 43

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Schalttransistoren

Anwendungen: Schaltungen mit hoher Betriebsspannung

Besondere Merkmale:
@ Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm

Absolute Grenzdaten
Kollaktor-Basis-Sperrspannung
Kollaktor-Emitler-Sperrspannung
Emittar-Basis-Sparrspannung
Kollektorstrom
Basisstrom

Gesamtvearlustieistung
Tame = 25°C
Teasa = 25°C, Ue =5V

Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich

Warmewiderstinde
Sperrschicht-Umgebung

Sperrschicht-Gehduse
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Tg".i
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@ Verlustleistung 5 W

Kollektor mit Gehausa verbunden

Mormgehduse
5C3DIN 41873
JEDEC TO 39
Gewicht max, 1.5g

BSS 42 BSS 43

120 150 W
120 150 L)
G W
15 A
200 A
1 W
5 W
200 °C
-65...+200 *C

Min. Typ. Max.
175 KW
as KW
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Telefunken Transistor BSS43 Datasheet
Statische KenngriBen Mim. Typ. Max.
Tame = 25 5L, falls nicht anders angegeban
Kaollekiorreststrom
Uy = 100 ¥ BSS 42 lego ' 100 ni
Ucn.- 120V BSS 43 rcan L 100 na
Tamin™ 150°C, Ucp= 100V  BSS 42 fega | 50 Y
Ueg= 120V BSS543 legg ! 50 pid
Kaollektor-Basis-Durchbruchspannung
fe = 100 pi BSS 42 u.:ﬁn:g:m -:' 120
BSS 43 Uipriceo | 150
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannumng
fe: = 100 mA BSS 42 Usmcea ' 120
BSS 43 Uigryeea * 0 150
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
e = 100 pA Uprigso B v
Kolleklor-5attigungsspannung
le = 100 MA, lg = 10 mA Uoggat 150 my
o= 1A, lg= 100 mh Uggga ' 550 800 my
Basis-Sattigungsspannung
le = 100 mA, lp= 10 mA [T 750 200 mi
fo= 1A, lg= 100 mA Uggea ! 1 1.2 W
Enliektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
Ugg= 6V, [z= 10 mA BSS 42 heg 40 60
BSS 43 ee 35 45
I = 100 mA BSS 42 [ 50 70
BSS 43 hee 40 60
le= 1A BSS a2 hee 25 45
BSS 43 hee " 20 a5
Dynamische Kenngrifien
Ttmh - 25°C
Transitfreguenz
Upgg = 5, Iz = 100 maA, f = 20 MHz Iy 100 MHz
Kollektor-Basis-Kapazitit
Upg =10V, F= 1 MHz Ccao 10 20 pF
Emitter-Basis-Kapazitat
Upg =4V, =1 MHz Cean B5 pF
. . t
‘AOL=-0B5%  AQOL=-25% —;— 0.01, i, = 0.3 ms
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BSS 42 - BSS 43

Schaltzeiten Min. Typ. Max.
Ig = 500 mA, lgq = =gz S0 MA, Tne = 25 °C, sishe MeBschaltung
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BSS 42 - BSS 43
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